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	1、请问公司后续主要投入方向是怎么样的？
	2、能具体介绍一下公司目前主控芯片开发规划，以及最新的主控芯片情况么？
	3、模组厂在存储产业链中的核心价值是什么？外界常认为模组厂只是组装环节，公司怎么看？
	4、NAND闪存的寿命是否会因AI应用而缩短？这对存储产品需求有何影响？
	5、请问公司企业级业务进展情况，目前企业级原材料供应是否充足？
	6、存储模组厂与原厂之间是怎样的关系？在供需紧张时模组厂是否会受到影响？
	7、请问公司如何看待后续行业景气度趋势？ 

